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serieF)

FDN 106

Quadruple registre a décalage de 32 bits

La série FD est une famille de circuits intégrés monolithiques composée de fonctions complexes réalisées en technologie

MOS avec des transistors du type canal P a enrichissement.

Le circuit FDN 106 est un quadruple registre dynamique, chaque registre ayant une longueur fixe de 32 bits, dont le
fonctionnement nécessite une horloge (externe) 4 deux phases. Les étages de sortie, du type push-pull a faible impédance, sont alimentés
séparément par une tension continue ce qui permet d’obtenir, en sortie, un signal indépendant a la fois de 'amplitude et de la longueur des
impulsions d’horloge. Les différents registres peuvent étre utilisés séparément ou interconnectés extérieurement pour former un ensemble
unique d’une longueur de 128 bits. Enfin, le circuit FDN 106 est compatible d’emploi avec des circuits TTL.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

, : min 10 KHz
Fréquente @hotlofe v o i s ax 3 MHz
Puissance consommeée (par bit) . ........... 0,6 mW a1 MHz
Température ambiante de fonctionnement . ... — 554+ 85°C

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Tension sur les broches 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 14

{pat rappert-a la broche 1) covocuiun v +054-30V

Puissance disgipée . .. ............. . 300 mW (cf fig. 5 et 9)
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Fig. 2 - Diagramme logique.
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DEFINITION DES TERMES UTILISES

1) Largeur des impulsions d’horloge (t¢L} : temps pendant lequel les impulsions d’horloge sont 4 I'état L (mesuré au niveay "w"¢ ==24 V).

2) Temps de transition des impulsions d’horloge (tyHL, teLH)
temps mesuré entre les niveaux 10 % et 90 o de la tension d’horloge lors de son passage de l'etat H & Uetat L.

— t¢HL "
- tquH - temps mesuré enire les niveaux 90 % et 10 % de la tension d’horloge lors de son passage de P’état L a I’état H. i
3) Durée minimale entre phases d’horloge (tuﬂ 'ﬂ} . temps minimal autorisé entre la fin de 'impulsion d'une phase d’horloge et le débutde
I'impulsion de 1’autre phase d’horloge (mesuré au niveau ‘J’¢ = =2 V).
-
4) Temps de préparation de 'information (tpl ) : temps qui précéde I'instant du passage au niveau 90 % de I'impulsion d’horloge ¢ 1,lors
de sa transition de ’état L a I’état H, et pendant lequel 'information doit étre présente a I’entrée, avec un niveau logique déterming, pour
garantir qu’elle sera admise dans le registre.
5) Temps de transition du signal en sortie (typy. ttLH} :
— tygr : temps mesuré entre les niveaux 10 % et 90 % sur l'information de sortie lors de son passage du niveau H au niveau L.
—tip g temps mesuré entre les niveaux 90 % et 10 % sur 'information de sortie lors de son passage du niveau L au niveau H.
6) Temps de propagation du signal en sortie (tygr, tqr.H)
— tqyr : temps mesuré entre I'instant oi1 I'impulsion d’horloge ¢ atteint son niveau L et I'instant ot 'information de sortie franchit le
niveau 10 9 lors de son passage de 1'état H 4 ’état L.
— typ g : temps mesuré entre I'instant o 'impulsion d’horloge ¢ atteint son niveau L et I'instant ot I'information de sortie franchit le
niveau 90 %, lors de son passage de1'état L a I’état H.
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Fig. 3 - Boitier DIL.
Note : Le détrompeur est situé sur la face métallique inférieure du boitier. D
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

I es caractéristiques électriques sont spécifiées, sauf indication contraire, pour chague registre, dans les conditions suivantes :
SN N = 0N NS Ve 1 ;—SSGCQTamb£+ 85 °C et une charge de Ry = 20 k&l en paralléle

sur C; = 50 pF connectée entre chaque sortie Q et P(y. D’autre part, la broche 9 est reliée 4 la broche 14.

CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
Valeurs
Parameétres Symboles T Unités Remarques
min typ. max
Tension de sortie
alétat H v - 0,5 0 Y
- vR of fig. 7
al'etat L -UDL — 14 — 10 V
VDL — 10 - B V R; =3,9K (note 1)
Vpr =Vpya=—35V
VoL < | did v e
Rp =3,9K (note 1)
Courant sur 'entrée Vg ===V iy =2 N
e = = IIL 1 P.!‘I:'L g
d’'information (I) autres broches a P
') e Vy=—28V; Typp=25°C;
=y Courant sur les entrées d’horloge () - I¢L 100 uA )
autres broches reliées a PE}
Résistance de sortie pour: i
VD = TDH RGH 220 500 £2 ‘RFFZ = VPE =—35V
Vo= Va5 Ror. 220 500 £ cf fig. 8
Courant d’alimentation | vPE =—13V; f';} = | MHz
sur P, —Ipg 3 35 mA ;
2 _ Tymp = 25 °C (note 2)
Vp) =—26V ;f¢= 1 MHz
sur Py — Ipyg 2 . mA 0
i Tseqerm 20006
~<.



CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Y
Valeurs B
Paramétres Symboles Unités Remarques
min typ. max
Capacité sur I'entrée
d'information (I) Cq 2 3,5 pF Vi=0¥ ;'fqﬁ = ] MHz
Capacitée sur les entrées
d’horloge (¢) C¢ 38 50 pF ‘U¢ =0V ;f¢_= 1 MHz
28 | 37 pF Vg=—26V;f,=1MHz
Temps de propagation
du signal en sortie _ t 70 ns
dHL of fig. 4
tdLH 70 ns
Temps de transition
du signal en sortie t 100 ns
ttLH 100 ns
™
4
(1) La résistance Ry est connectée entre la sortie Q et P(. D’autre part, la charge capacitive maximale qui peut &tre appliquée dépend
uniquement de la vitesse désirée et de la puissance dissipée permise.
(2) La valeur du courant d’alimentation Ip, des étages de sortie dépend presque entiérement de I'impédance de charge.
N
/



Ces caractéristiques sont applicables 4 chaque regisire, pour — 55 °C < Tomp = T183 e

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX DE COMMANDE

Valeurs
Paramétres Symboles Unités Remarques
min typ. max
Fréquence d’horloge f¢ 0,01 3 MHz cf fig. 6
3 , ttﬁlL 0,125 23 HS ;
Largeur des impulsions d’horloge cf fig. 4
tlﬁZL D,IES 25 HS
Temps de transition LoHL 0,1 us .
. . A cf fig. 4
des impulsions d’horloge t SLH 0,1 us
Durée minimale
entre phases d’horloge t¢1 $2 0 25 5 cf* fig. 4
Niveau de tension
des impulsions d’hotloge vcﬁH a2 + 0,3 vV
1’¢L — 28 — 26 — 24 v
Niveau de tension
des informations d’entrée Vig - 1,5 0 + 0,3 V
ViL — 28 - 12 -9 V
Temps de préparation
de I'information tpl 10 ns cf fig. 4 (note 1)

(1) Pour garantir 'introduction de I'information dans le registre, il est nécessaire que 'information reste au moins preésente sur 'entrée
pendant le temps t¢LI—I de 1a phase ¢;.



COURBES CARACTERISTIQUES

Les courbes données ci-dessous sont des courbes typiques.
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Fig. 5 - Puissance dissipée en fonction de la fréquence d’horloge.
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Fig. 6 - Fréquence minimale d’horloge en fonction de la température.
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COMPATIBILITE D’EMPLOI

1) Avec un circuit similaire (fig. 10 a)
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Fig. 10 a.
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2) Avec un circuit TTL en sortie (fig. 10 b)

o & 5 Py(Py) Ly
_ L
P —] Q : v¢1=?¢2=+5é—21v
Ol 32 bil8 o —TTL R i
: ] p1=—21V
!
7
L%
ufEF

Fig. 10 b.

MNotes

I- Si la résistance de sortie Ry du FDN 106 excede 250 £2, il
est nécessaire de connecter une résistance Ry, ;, = 0,5 K pour
que I’étage de sortie du registre puisse absorber 1,6 mA sans
que la tension exceéde 0,4 V.

7- Les niveaux de tension sur les entrées d’information (I)
doivent étre référencés a Vpg (+ 3 V).

3) Avec des circuits TTL en entrée et en sortie (fig. 10 c)

5V
S i T
32 bits m),_ Vg1 Vgp =+ 10Va—16V
VPI =—]6V
1 77
o+ 1OV

Fig 10c.

Note : Le circuit TTL de commande doit pouvoir supporter 10 V en sortie.
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